
新品发布

用于PC主板的High-side+Low-side PDFN5060 N30V Mosfet新  品
发  布

产  品
特  点

产品规格书详见官网

扬 杰 科 技 近 日 推 出 了 针 对 于 P C 主 板 应 用 的 

High-side+Low-side PDFN5060 N30V 

Mosfets，产品采用SGT技术，具有较低的导通

电阻Rdson和栅极电荷Qg，明显降低导通和开

关损耗，在300kHz以上高频率应用有优异的表

现。

产品介绍
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New Product Announcement

1. Using specially optimized SGT technology, its FOM(RDS(on)*Qg) is the
    industry leader
2. Adopt PDFN5060 package, High-side+Low-side combination scheme;
3. BVDSS typical value >33V design

NEW
PRODUCT

Product 
Features

Yangjie Technology recently launched the 
High-side+Low-side PDFN5060 N30V Mosfets 
for PC mainboard applications, the product t t䙖dopts SGT technology  with Low ds on and Qg  t at  t-t o o sp u C 3hC psT oshn 3ChC psd t 
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